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Liebe Freunde!

Wir freuen uns, lhnen heute unseren neuen SEMCOSET-Katalog 1968 Uberreichen zu dirfen.
Sie finden darin ein erweitertes Angebot an Bausteinen, Geriiten und Bauelementen. Eine In-
haltstbersicht moge die Auffindung erleichtern.

Selbstbau lohnt sich nicht mehr! Das werden auch Sie feststellen, wenn Sie unsere Preise nach-
rechnen. Wie kommt es, daf3 unsere Preise so gering sind? Hier sind die Griinde:

1) Bavelemente kaufen wir in groBen Mengen nicht beim Handel, sondern bei der Industrie zu
den weitaus geringeren Industriepreisen ein.

P\ Wir fertigen serienweise - nie unter 100 Stick je Type - stets unter Verwendung von gedruckten
"Schaltungen. Geschickte Frauenhinde verrichten in Serienfertigung Bestiickungs-, Lot- und
Verdrahtungsarbeiten. Dadurch ist der Lohnaufwand geringer. Sie selbst konnen fur den Lohn-
kostenbestandteil unserer Erzeugnisse nicht die Arbeit auf sich nehmen. Wo Sie muhselig ein
Loch bohren oder einen Durchbruch machen mussen, konnen wir stanzen. Das geht viel
schneller und ist auBerdem genaver!

3) Unsere Preise ergeben sich aus einer knappen Industrie-Kalkulation mit geringem Gewinnauf-
schlag. Bei uns muB es die Masse bringen durch Verkauf nicht nur im Inland, sondern auch im
europdischen und Uberseeischen Ausland. Vergleichen Sie als Beispiel unsere Preise fur Quarz-
filter unter "Bauelemente" mit denen anderer Anbieter.

4) Wir liefern direkt an Sie. Den Zwischenhandel und Wiederverkiufer haben wir ausgeschaltet.
Direktverkauf hilft sparen, Sie bezahlen mit threm Geld keine unnstigen Handelsspannen,
keine doppelte Umsatz- oder Mehrwertsteuer und Sie erhalten durch Direktverkauf stets ein
produktionsfrisches Erzeugnis. Die Lieferung erfolgt auf dem Versandweg, ein vernunftiger
kostensparender Weg, der sich in vielen Branchen langst durchgesetzi hat. Fur die geringen
Postgebihren kénnen Sie keinen Weg zum Handler machen.

Aber nicht nur einen geringen Preis, sondern auch Qualitst mdchten wir lhnen bieten. Ein tuch-
tiges Mitarbeiterteam ist mit Entwicklung, Prifung und Fertigung beschéftigt. Jedes Erzeugnis

muf3 nach Verlassen der Fertigung seine Solldaten in einer strengen Prifung beweisen. Dem Ent-
wicklungslaboratorium stehen GuBerst wertvolle Prdzisions-MeRBinstrumente fur alle MeBaufgaben
zur Verfugung. Wir waren das erste Unternehmen der Welt, das einen Konverter mit Feldeffekt-

‘ “nsistoren (FET s) entwickelte und anbot, namlich den UE 2 FET fur das 2-m~-Band.

Den besten Beweis fir Qualitat und Preis aber liefert uns die Praxis. Wenn Sie sich auf dem 2-m-
Band umhéren, werden Sie feststellen: SEMCOSET-Erzeugnisse sind am meisten verbreitet.

Unsere Fertigung haben wir ausgeweitet, um lhre Wiinsche bei der starken Nachfrage im In- und
Ausland in Zukunft prompt erfillen zu kdnnen. Wenn lhre Wege Sie einmal nach Hildesheim oder
in unsere Nithe fuhren, besuchen Sie uns bitte. Sie finden uns leicht - nahe der Autobahn im
Industriegelinde Hildesheim-Bavenstedt. Hier zeigen wir lhnen gern unsere gesamte Gerdtekollek-
tion. Wenn es Sie interessiert, konnen Sie auch einen Blick ins Priffeld oder ins Labor werfen

und sehen, mit welchen Mitteln wir arbeiten. Nur ein Unternehmen “von Format" verdient lhr
Vertrauen, um das wir stets bemiht sind, Bei uns ist deswegen jeder Tag ein "Tag der offenen Tur"
fur Sie und lhre Freunde.



KW-Empfdnger-Bausteine

Transistor-HF-Baustein HFB 3,0 Si

Voll mit Silizium-Transistoren bestuckter Kurzwellen-Allband-Tuner mit 3,0 MHz ZF-Ausgang.
Erstaunlich hohe Empfindlichkeit durch gunstiges Signal-Rausch-Verhtltnis. Hohe Frequenz-
stabilitat durch Transistorisierung, @uBerst stabile und verwindungssteife Einheit.

Daten: Bereiche 3,5...3,8 MHz, 7,0...7,2 MHz, 14,0...14,4 MHz, 21,0...21,6 MHz,
28,0...30,0 MHz. Zwischenfrequenz 3,0 MHz, Ausgang 60 Ohm. Durchgangsverstdarkung

ca. 30 dB, Empfindlichkeit ca. 1 uV/10 dB (S + N)/N, Spiegelddmpfung besser als 50 dB

ie nach Band, ZF-Durchschlagsfestigkeit 55...80 dB je nach Band, Frequenzinkonstanz ca.

3x 10 /OC bezogen auf die Oszillatorfrequenz, Eingangswiderstand 60 Ohm, Betriebsspannung
9 V (kann stabilisiert aus NFB 12/9 Si entnommen werden), Stromaufnahme 5...6 mA,

MaBe der Leiterplatte 85 x 150 mm, Halbleiterbestickung 3 Transistoren BF 115, 1 Zenerdiode
ZF 6,2.

DM 147, -
50 85
1
=l
== o4
Lok | T g L
+ ] . |
P12~ — __‘,j_ {}“ )
___50>77
4

ZF-Baustein ZFB 3,0 Si

ZF-Verstarker mit 3,0 MHz-Eingang, Umsetzung auf 465 kHz, voll mit Silizium-Transistoren
bestickt. Regelspannungsverstarker, SSB-Demodulator (Produktdetektor) mit Feldeffekttran-
sistor, Schalenkernbandfilter mit extrem hoher Spulengtte. Bandbreite umschaltbar 0,5 kHz,
2,1 kHz und 3,5 kHz. S-Meter-AnschluB8 fur S-Meter mit 1 mA Vollausschlag.

Daten: Eingangsfrequenz 3,0 MHz, zweite Zwischenfrequenz 465 kHz, Durchgangsverstidr-
kung ca. 43 dB, Bandbreite umschaltb ar auf 500 Hz, 2,1 kHz und 3,5 kHz. AM-Demodu-
lation mit Diode, SSB/CW-Demodulation durch Produktdetektor mit Feldeffekttransistor.
Regelspannungsverstirker, 6 Silizium-Transistoren, 2 Dioden. Abmessungen der Platine

70 x 150 mm, Betriebsspannung 9 V (aus NFB 12/9 Si entnehmbar).
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NF-Baustein NFB12/9 Si

Eisenloser NF-Verstdrker fur Semcoset-KW- und UKW-Bausteine. Eine Stabilisierungsschaltung
aus Zenerdiode und Lingstransistor stellt eine hochstabilisierte Spannung fur die vorgeschalteten
Empfangerbausteine zur Verfugung. NF-Verkopplungen am Innenwiderstand der Stromquelle
sind dadurch auch bei schlechten Batterien oder Stromversorgern vsllig ausgeschlossen.

Daten: Eingangswiderstand ca. 3 kOhm, Eingangsspannung fur Vollaussteverung ca. 10 mV,
Ausgangsleistung ca. 1,5 W an 5 Ohm, Nenn-Ausgangsimpedanz 5 Ohm (verminderte Ausgangs-
leistung bei 8 Ohm-Lautsprechern), 5 Transistoren, 1 Zenerdiode. Betriebsspannung 12V,
Minuspo! an Masse . Ruhe=Stromaufnahme ca. 25 mA, Platinenabmessungen 50 x 150 mm.

DM 39, -

Mit dieser Garnitur Kurzwellen-Bausteine kdnnen Sie sich kostensparend einen leistungsfihigen
Kurzwellen-Bandempfinger bauen. Den mechanischen Geriiteteil kénnen Sie ganz nach

lhren individuellen Winschen gestalten oder auch auf unser Gehduse- und Teilesatz-Angebot
zurtckgreifen. Ein Aufbaubeispiel finden Sie auch in dem Beitrag “Kurzwellen-Transistor-
Doppelsuper" in der Fachzeitschrift "Funktechnik”, Heft 17, 5. 666. ..668 und Heft 18,
S.710und 711.

Es gibt kein vergleichbares Angebot, keinen gnstigeren Weg, um zu einem leistungsfahigen und
zugleich modernen KW-Doppelsuper zu kommen. Wenn Sie noch efinen 2.m'-Konverfe|:, den

MB 22 oder den MB 25 FET hinzunehmen, kommen Sie duflerst preisgUnstig in den Besitz

eines KW/UKW-Transistorempfangers.

KW-Empfédngergehé&use

Diesen formschtnen KW-Empfinger kdnnen Sie mit unseren KW-Empfingerbausteinen und dem
1echanischen Teilesatz im Handumdrehen aufbauen. Er hat das Aussehen eines industriell
gefertigten Gerites. Die Abmessungen sind gering, sie befragen 265 x 135 x 180 mm.

Einbaugehiuse fur KW-Empfinger mit der Bausteingarnitur HFB 3,0 Si, ZFB 3,0 Si, NFB 12/9 Si
und Konverter MB 22 oder MB 25 FET, bestehend aus:

1) gelochter und bedruckter Frontplatte, Aluminium 2 mm, Beschriftung tiefschwarz auf eloxiertem
Grund alu-natur, Schrift untereloxiert,

2) Chassisrchmen Stahlblech 1 mm, bichromatisiert, gelocht, Auflagerand an den Léngsseiten
je 10 mm fir Bausteinmontage

3) Gehiduse-Oberteil Stahlblech 1 mm, Krdusellack hellgrau, Teilperforation
4) Gehaduse-Unterteil, Stahlblech 1 mm, Krausellack hellgrau
5) Kleinteilen wie Blechschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Muttern, Abstandrollen usw.

DM 78, -

Mechanischer Teilesatz fur kompletten Empfangeraufbau dazu, bestehend aus:

S-Meter, Drehknopfgarnitur mit Sonnenschliff einschl. Skalen-Doppelknopf, Alu-gedreht

und gerandelt, Planeten-Prdzisions-Grob-Fein-Einstelltrieb 36 : 1, 5 Schiebeschaltern, Plexi-
Skalenscheibe, matt mit Bereichseichung, Plexi-Skalenfenster mit ausgelegtem Haarstrich,
flexibler Achskupplung, gedrehtem Messing-Flansch fur Skalenscheibenbefestigung, 2 Antennen-
buchsen SO 239 fur KW und UKW, Lautsprecher-Normbuchse, Lautsprecher-Normstecker

dazu, Normbuchse fur externe Stromversorgung, Speisekabel mit Normstecker fur externe

tfromversorgung, Potentiometer, Bandbreitenschalter, Kondensatoren fur Bandbreitenumschaltung,
Satz verchromter Kreuzschlitzschrauben.

DM 86,50

Diese Sidtze werden nur vollstandig abgegeben!

Zu einem konkurrenzlos geringen Preis erhalten Sie bei uns den kompletten Bausatz, bestehend
aus der Bausteingarnitur und dem Einbaugehduse mit mechanischem Teilesatz fur den Aufbau
eines duBerst leistungsfdhigen modernen Kurzwellen-Bandempfinger. Dies ist mehr als das,
was im allgemeinen unter einem "Bausatz" verstanden wird, denn der elektrische Teil ist
durch abgeglichene, gepriifte Bausteine bereits fix und fertig! Nur durch Serienfertigung,
ginstigen Einkauf und scharfste Kalkulation ksnnen wir lhnen dieses giinstige Angebot unter-
breiten.



UKW-Transistor-Bausteine

(¢

2-m-Konverter MB 22

Ein vollstandig mit Silizium-Transistoren bestUckter 2 m-Konverter, der besonders durch
seine geringen Abmessungen, seine Rauscharmut und seinen geringen Preis herausragt.

Daten: Frequenzbereich 144...146/28...30 MHz, Rauschzahl F_ ca. 1,8, Durchgangsver-
stiarkung ca. 25 dB, Spiegeldampfung zur Oszillator-Grundwelle’ca. 68 dB, zur Oszillator-
oberwelle ca. 68 dB, Kreuzmodulationsfestigkeit: bei einem Nutzsignal von 1 uV erzeugt

ein Storsignal von 3 mV im Abstand von 100 kHz eine KM von 1 %, ZF-Ausgang 28...30 MHz,
Ein- und Ausgangswiderstand 60 Ohm asymmetrisch, Betriebsspannung 6...12 V, Stromauf-
nahme ca. 9 mA. Halbleiterbestickung: 2 Stk. Si-Epitaxial-UHF-Planar-Transistoren, 1 Si-
Planar-Transistor, 1 Diode. Abmessungen 80 x 50 mm, Epoxy-Hartglasgewebe, versilberte
Leiterbahnen.

Dieser leistungsfahige UKW~Konverter hat sich bei Tausenden von Amateurfunkstationen
bestens bewihrt. Er ist am stdrksten verbreitet und hat unter den UKW=-Konvertern die absolute
Mehrheit. Viele Funkamateure haben sich seinetwegen von ihrem Rohrenkonverter getrennt,
viele haben ihm den Vorzug gegeben.

Er ist klein - aber oho! In jedes Rhrengerdt 6Bt er sich nachtréglich einbauen. Die Betriebs-
spannung kann wegen der geringen Stromaufnahme auf einfache Weise Uber einen Spannungs-
teiler aus der Anodenspannung gewonnen oder durch eine Stabilisierungsschaltung mit einer
Zenerdiode erzeugt werden. Temperaturprobleme kommen dabei dank der vollstandigen
"Silizierung" nicht auf.

Die Kreuzmodulationsfestigkeit ist gut, genau genommen zu gut. 3 mV Stérsignal vertrégt

der MB 22 fur 1 % KM, 25 dB verstarkt er. Das entspricht einer 18-fachen Spannungsverstérkung,
die er haben muB3, um den Nutzsignal-Pegel ausreichend Uber den Nachsetzer-Rauschpegel
anzuheben. 54 mV kann der MB 22 folglich einem Nachsetzer KM-frei anbieten. Soviel

vertrigt aber der beste Nachsetzer, auch ein Rshrennachsetzer nicht, so daB3 im Nachsetzer

viel fruher als im Konverter eine Kreuzmodulation zwischen Str- und Nutzsignal auftreten
wurde. Kein Grund zur Zuriickhaltung also!

DM 77, -

Konverter-Nachsetzer MB103

(( rennscharfer Nachsetzer fur AM- und SSB-Empfang zum Konverter MB 22, Auch als 10 m-

Empfinger ist der MB 103 bestens geeignef.

Daten: Empfindlichkeit besser 0,5 uV/10 dB (S + N)/_fg, ZF-Bandbreite ca. 7 kHz, Spiegel~
dampfung ca. 65 dB. Frequenzstabilitat besser 5 x 10 /OC, Betriebsspannung 9 V (kann aus
NFB 12/9 Si stabilisiert entnommen werden). Stromaufnchme bei AM ca. 10 mA, bei SSB
ca. 12 mA. Diodendemodulation fur AM, Produktdetektor mit Feldeffekttransistor fur SSB
und CW. 5 Si-Transistoren, 4 Ge-Transistoren, 2 Dioden. Regelspannungsverstirker, Anschlu3
fir S=-Meter mit 1 mA-Strombereich. Abmessungen der Platine 150 x 80 mm.

Dieser Nachsetzer trigt der stindigen Zunchme des SSB-Telefonie~Verkehrs auf dem 2 m-
Band Rechnung. Er wurde ganz besonders fur den Empfang von SSB-Signalen ausgelegt und
erfuilt die erhthten Anforderungen, die an einen SSB-Empfinger zu stellen sind.

Die Frequenzstabilitit der abgestimmten und festen Oszillatoren gegen Temperatur- und Be-
triebsspannungstinderungen ist durch Transistorisierung, geeignete Schaltungswahl und teil-
weiser Temperaturkompensation so gut, daB3 eine "Nachstimmarbeit" wiahrend eines QSO s
nicht erforderlich ist. Ein verzerrungsarmer, weit aussteuerbarer Produktdetektor sorgt fur
eine klare SSB-Demodulation ~ dank eines Feldeffekttransistors, der fir diese Anwendung
hervorragende Eigenschaften aufweist. ZF-Bandbreite und Flankensteilheit der ZF-Kurve sind
durch die verhaltnismiBig groBe Zahl von Filterkreisen voll befriedigend.

Mit dem Konverter MB 22, dem Nachsetzer MB 103 und dem NF-Verstarker NFB 12/9 Si
kann im Handumdrehen ein sehr leistungsfahiger 2/10 m-Empfanger fur AM- und SSB-Empfang
aufgebaut werden. Besonders fur den Portabel- und Mobilbetrieb ist ein Empfinger aus

dieser Bausteingarnitur geeignet. Zahlreiche Stationen sind mit dieser Garnitur ausgeristet.

Ohne Konverter stellt der Nachsetzer dank eines rauscharmen UHF-Eingangstransistors einen
empfindlichen 10 m-Empfinger dar, der in der ndchsten Zeit der verbesserten 10 m~Ausbrei-
tungsbedingungen groBeres Interesse finden durfte. Fur den Aufbau von Kontrollempfingern
fur das 11 m=-Band ist der MB 103 in zwei Sonderausfihrungen mit modifizierten Empfangs-
frequenzbereichen erhiltlich.

Ein Aufbaubeispiel eines 2/10 m-Empfangers zeigt der Beitrag "Transistor-Dreifachsuper fur
das 2 m~-Band" mit den Bausteinen MB 22, MB 103 und NFB 12/9 Si in der Fach-Zeitschrift
“Funk-Technik" 1967, Nr. 5, S. 152...156. Zu einem konkurrenzlos ginstigen Preis
bieten wir lhnen den elektrischen Teil eines SSB-tichtigen 2/10 m-Empfingers.

DM 127, -
Sonderausfuhrung 26...28 MHz DM 127, -
" 27...29 MHz DM 127, -



2-m-Transistor-Telefonie-Sender MBS 22

Transistorsender mit 4 W PEP Sendeleistung, besonders geeignet fur den Aufbau von Mobilstationen
und leistungsstarken Funksprechgerdten.

Daten: Betriebsspannung 18 V, Minus an Masse, Ausgangsleistung 4 W PEP + 20 %, max. Modula~
tionsgrad 90 %, Wirkungsgrad Uber alle Stufen ca. 43 %, Quarzfrequenzen 48, ... MHz, 5 Si-Uigf
Leistungstransistoren, 1 Zenerdiode ZG 33. KoIIekforspcnnungsmodu|chon von End- und Treiber-%
stufe mit Schutzschaltung zur Vermeidung von Transistorbeschadigung bei Ubermodulation.
Antennenausgang 60 Ohm asymmetrisch. Platinenabmessungen 50 x 150 mm, Material Epoxy-Hart-
glasgewebe, versilberte Leiterbahnen.

Die respektable Leistung von 4 W PEP liefert der Telefonie~Sender MBS 22 an die Antenne. Ein
franzssischer OM Uberbriickte damit eine Entfernung von mehr als 800 km tber das Mittelmeer.

Die Aussteuerung einer Rshren~Endstufe, etwa der QQE 03/12 oder deren Aquivalent YL 1080 fur
mobile Sendeanlagen schafft der MBS 22 mit Leichtigkeit. Auch fur den AnschluB von Vfo s ist
der MBS 22 ausgelegt. An den Terminals "Vfo-Anschlu" kann z.B. der Super-Vfo VARICOS 24
angeschlossen werden.

Bei den Leistungsangaben unserer Transistorsender benutzen wir die LeistungsgroBe "PEP" und

folgen damit der international Ublichen und besonders in den USA gebriuchlichen GroBenangabe

fur pulsierende Leistungen wie bei amplitudenmodulierten Sendern. Bei der Beurteilung der Sende~
leistung interessiert nur die'pulsierende Leistung, die der Informationstbertragung dient und nicht
die auf den Trdger entfallende sogenannte “Tragerleistung". Die PEP-Leistung in Verbindung mit

der Angabe des max. zuldssigen Modulationsgrades gibt viel genaueren Aufschlu3 Uber die Leistungs-
fahigkeit eines Senders als etwa die als tberholt anzusehende Effektivleistungsangabe . PEP bedeu-
tet "peak envelope power" und kann mit "Hullkurven=Spitzenleistung™ oder sinngemdf mit " Ober~
strichleistung bei voller Modulation" Ubersetzt werden. Bei gerader Modulationskennlinie

(UHFo uber UNF) betragt die Ruheleistung (chne Modulation) 1/4 der PEP-Leistung.

Vielfach wird falschlicherweise behauptet, PEP-Leistungsangaben seien nur bei SSB-Sendern zuldissig.
Aus dem Datenblatt des Herstellers eines bekannten 2-m-Funksprechgerdtes ist sogar zu entnehmen,
daB eine PEP-Leistungsangabe nur bei SSB-Sendern miglich ist, daB sie bei AM-Sendern wahrschein-
lich aus “verkaufstechnischen" Grinden genannt wird und "daB diese Erklarung helfen solle, Irr-
tumer zu vermeiden" . Erkldrungen dieser Art sind aber nicht geeignet, IrrtUmer zu vermeiden,
sondern eher zu verbreiten. Da wir in der Vergangenheit stets die LeistungsgroBe "PEP" verwandt
haben, kdnnen wir solche Darstellungen verstindlicherweise nicht unwidersprochen lassen. Die
Le|sfungscngcbe mit der GroBe PEP bei AM=Sendern ist nicht nur mdglich, sondern besser, was

lhnen fachkundige Kollegen sicherlich gern bestitigen werden,

ohne Quarz DM 94, -
Quarze 48,170, 48,300 oder 48,500 MHz dozu je DM 19,50
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Modulator-Baustein NFBM 22

Der Modulator-Baustein NFBM 22 pafit in Schaltung und Geometrie genau zum Transistorsender
ABS 22. Er hat die gleichen Abmessungen wie der Sender und ist ebenso wie dieser fur eine
Betriebsnennspannung von 18 V ausgelegt. Die NF-Wechselspannung am 5 Ohm-Ausgang des
Modulators kann in den 5 Ohm-Eingang des Modulationstransformators auf der Senderplatine
eingespeist werden.

In den Vorstufen des Modulator-Bausteines werden Silizium-NPN-Transistoren verwendet. Neben
weiteren Vorteilen erlauben diese die NF-Ansteuerung gegen Massepotential, so daf3 evtl.
Stdrspannungen auf der Plusleitung ohne EinfluB bleiben. Als Mikrofone empfehlen sich dyn.
Mikrofone fur Transistor-Tonbandgerite mit einer Quellimpedanz von 0,7...2 kOhm. In

diesem Katalog finden Sie unter den Bauelementen ein sehr ginstiges Angebot.

In Transceivern kann der Modulationsverstirker zugleich als NF-Verstirker hinter dem Empfangs-
teil Verwendung finden. Zu diesem Zweck kann ihm eine hochstabilisierte Versorgungsspannung
von 9 V fur die vorgeschalteten Empfangerbausteine (MB 22, MB 103) entnommen werden.

Daten: Eingangswiderstand ca. 2 kOhm, Eingangsspannung fur Vollaussteuerung ca. 1 mV,
Betriebsspannung 18 V, Minuspol an Masse, Ausgangsleistung ca. 2 W an 5 Ohm.

Unter dem Titel "Transistor-Funksprechgerdt fir das 2 m-Band - ein Sendeempfinger fur die
C-Lizenz" ist in der Funkschau 1967, Heft 6, S. 157...159, eine Bauanleitung mit den
Bausteinen MB 22, MB 103, MBS 22 und NFBM 22 erschienen, auf die wir hier hinweisen

m&chten.,

«
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Miniatur-Transistor-Bausteine

Mini- Telefonie~Sender MTSM 20

Mini- NF=-Baustein MNFB

Die Bausteine der Mini-Reihe zeichnen sich durch besonders kleine Abmessungen aus, die durch
Verwendung von Miniatur-Bauelementen bei groer Packungsdichte erreicht wurden,
Es macht Freude, mit diesen kleinen, handlichen Bausteinen einen 2-m-Empfiinger oder ein 2-m-
Funksprechgerit aufzubauen. Raumsorgen gibt es nicht mehr - denn die Mini-Bausteine nehmen
nur sehr wenig Platz ein. Fur 2-m-Empfanger ist der Bausteinsatz MTTu 2, MZFB 5,5 und MNFB
erforderlich, fur Funksprechgerite statt des NF-Bausteines MNFB der Sender mit Modulator MTSM
20. Der Modulationstbertrager ist mit einer 5-Ohm=Wicklung versehen, so daf3 der Modulatorteil
bei Empfang als NF-Verstiarker benutzt werden kann.
Trotz ihrer geringen GroBe sind die Mini-Bausteine sehr leistungsfahig. Mit ihnen kann ein Empfan-
ger aufgebaut werden, der ein rauscharmer Doppelsuper ist und der durch eine niedrige zweite
Zwischenfrequenz eine hohe Trennschirfe besitzt. Auch der Mini-Sender verdient ein gutes Pra-
dikat - 1,5 W PEP betridgt seine Sendeleistung, 90 % sein maximaler Modulationsgrad, wobei die
Modulation dank Verwendung eines Transistors 2 N 3866 in der Endstufe stets "positiv" ist. Bei
dieser Transistortype handelt es sich um einen verhaltnismiBig teueren sogen. "Overlay"~Transistor,
der durch eine integrierte Struktur eine vergroBerte Emitterrandfliche besitzt und die in den Mody
lationsspitzen auftretenden hohen Emitterstrome ohne Verstarkungsabfall schafft. Dadurch hat der
Mini-Sender des Baujahrs 1968 in seiner Klasse keine Konkurrenz.
Den Mini-Bausteinen sind ausfihrliche Beschreibungen mit Verdrahtungsplanen sowohl! fur 2-m-
Empfanger als auch fiir 2-m-Funksprechgerite (wie bei allen Semcoset-Bawsteinen) beigegeben,
so dafl der Aufbau von Gerdten mit Mini-Bausteinen sehr erleichtert ist, Zusitzlich mdchten wir
auf folgende Zeitschriftenversffentlichungen hinweisen, in denen Mini-Bausteine fur Bauanleitun-
gen Verwendung fanden bzw. eingehend beschrieben sind.

Diefenbach, Werner W.: Tragbares Transistorfunksprechgeradt fur das 2-m-Band. Funktechnik

(1967), S. 188-192

Koch, E.: Tragbares Transistorfunksprechgerit fur 2 m, DL Q TC (1967), S. 367-378

Loke, R.: Transistorbestuckte UKW-Baugruppen in Kleinstbauweise. UKW=Berichte (1967),

S. 116-125,

Mini-2-m-Transistor-Tuner MTTu 2 DM 65, -

Transistor-Tuner fur das 2-m-Amateurband. 3 Kreise zur Vorselektion. Regelbare HF-Vorstufe,
hohe Frequenzstabilitist und Ruckwirkungsfreiheit, da der Oszillator auf fo/2 schwingt. Halbleiter-
bestickung: 3 UHF-Transistoren, 1 Zenerdiode.

Abstimmbereich 143,5...146,5 MHz Uber 540° der Drehko-Knopfwelle, Durch Mitbenutzung der
zweiten Drehko-Sektion und Trimmerabgleich kdnnen nchezu beliebige andere Drehwinkel fur
180°-Halbkreisskalen oder 360°-Vollkreisskalen hergestelit werden. Ein- und Ausgangsimpedanz
60 Ohm asymmetrisch, Ausgangsfrequenz 5,5 MHz, Verstsrkung ca. 22 dB, Spiegeldampfung cag
g4 dB, Rauschza(l;l FZ ca. 2,0. Frequenzstabilitat: gegentber Temperaturdnderungen ca. 3 x 10 ~/
C von 15...45 C,gegenuber Betriebsspannungsinderungen ca. 100 Hz/V von 14...20 V mit
Sender MTSM 20, Betriebsnennspannung 12 V =, entnehmbar aus MNFB oder stabilisiert aus
MTSM 20. Stromaufnahme ca. 5,5 mA (ungeregelt), Leiterplatte Miniaturformat 90 x 40 mm,
Hohe max. 25 mm, Material Epoxy~Hartglasgewebe, versilberte Leiterbahnen,

Mini-Transistor-ZF-Baustein MZFB 5,5 DM 47, -

Zwischenfrequenzverstirker mit Demodulator fur 5,5 MHz Eingangsfrequenz. Zwischenumsetzung auf
455 kHz. NF-Signal ab Demodulatordiode. Sehr gute Regeleigenschaften durch Regelspannungsver-
stirker. AnschluB fur S-Meter (1 mA). Als Nachsetzer zum Mini-Tuner MTTu 2 entwickelt. Halb=
leiterbestiickung: 4 Transistoren, 1 Diode.

Eingangsfrequenz 5,5 MHz, 60 Ohm, Bandbreite ca. 6 kHz (- 3 dB), Betriebsspannung 12V -,
Stromaufnahme ca. 4 mA, Leiterplatte Miniaturformat 90 x 40 mm, Hshe max. 19 mm.

Mini-Transistor-NF-Baustein MNFB DM 25,50

s

Miniatur-Transistor—-NF-Verstsrker. In Geometrie und Schaltung zu den Empfiangerbausteinen
MTTu 2 und MZFB 5,5 passend, jedoch auch fur anderweitige, vielfdltige Anwendungen geeignet.
Halbleiterbestickung: 4 Transistoren.

Eingangswiderstand ca. 3 kOhm, Eingangsspannung fur Vollaussteuerung ca. 10 mV, Ausgangs-
leistung ca. 1,5 W an 5 Ohm, Betriebsspannung 12 V =, Stromaufnahme bei Vollaussteuerung ca.
250 mA, Ruhestromaufnahme ca. 18 mA. Leiterplatte 90 x 40 mm Miniaturformat, Hohe max. 27 mm.

Mini-Transistor-Telefonie-Sender MTSM 20 ohne Quarz DM 98,50

‘(Quqrzgesteuerter 2 m-Sender mit Amplitudenmodulator. Der Modulator kann bei Empfang als NF-

erstdrker benutzt werden. Sehr gute "positive" Modulation durch Endstufentransistor 2 N 3866
und Kollektorspannungsmodulation von Treiber~ und Endstufe. Schutzschaltung gegen Beschiadigung
des Endstufentransistors durch Spannungsspitzen. Halbleiterbestuckung: 8 Transistoren (davon 3 Si-
UHF-Leistungstransistoren), 2 Zenerdioden.

Daten des Senders: HF-Ausgangsleistung ca. 1,5 W PEP Output (Scheitelleistung) + 20 %, max.
Modulationsgrad ca. 90 %, Ausgangsimpedanz 60 Ohm asymmetrisch, Quarzfrequenz 48, ... MHz,
Betriebsspannung 18 V -,

Daten des Modulators: NF-Ausgangsleistung ca. 500 mW, Eingangsempfindlichkeit ca. 3 mV fur
Vollaussteuerung an 3 kOhm, Betriebsspannung 18 V. Platinenabmessungen 90 x 80 mm, Material
Epoxy-Hartglasgewebe, versilberte Leiterbahnen. Dem Modulatorteil kann eine hochstabilisierte
Spannung von 12 V zur Versorgung der vorgeschalteten Empfingerbausteine beim Aufbau von Funk~
sprechgerdten entnommen werden.
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2-m-FET-Konverter UE 2 ‘

Ein neues Erzeugnis der Halbleiterindustrie, ein vorzugliches Verstirkerelement, ist im Kommen:
der Feldeffekttransistor. Er vereinigt die besten Eigenschaften von Rohren und normalen (bipolaren)
Transistoren auf sich.

Mit diesem neuen Verstirkerelement liefern wir nun einen UKW-Konverter mit so brillanten
Eigenschaften und so vielen Extras, daB er mit vernunftigem technischen Aufwand wohl kaum mehr
Uberboten werden kann.

Bei der Entwicklung dieses Konverters wurde von Forderungen der Praxis fur den denkbar ungtn-
stigsten Betriebsfall ausgegangen, der u.a. folgende Konverter-Spezifikationen verlangt:

1) Hohe Vorselektion

Ein zweikreisiges Bandfilter vor der Eingangsstufe und zwei weitere zweikreisige Filter bis zur
Mischstufe (samtlich zur Erzielung hichster Schwingkreisgiten aus Lufttrimmern und Luftspulen
aufgebaut) ergeben ein HéchstmaB3 an Vorselektion. Die Démpfung unerwunschter Signale auBerhalb
des Amateurbandes ist so groB, daf selbst lokale UKW=Rundfunk~ und Fernsehsender oder nahe-
gelegene UKW-Funkdienste mit allergroBter Wahrscheinlichkeit nicht mehr durchschlagen und den
Empfang storen kénnen. Feldeffekttransistoren erleichtern diese hohe Vorselektion, weil sie durch
ihre leistungslose Aussteuerung keinen KompromiB zwischen Leistungsubertragung und KreisgUte
erfordern.

2) Hohe Kreuz~ und Intermodulationsfestigkeit

Be! der standig zunehmenden Bandbelegung und bei Mobilveranstaltungen ist mit duBerst kraftigen
Signalen durch nahegelegene Amateurstationen zu rechnen. Will man in solcher "Nachbarschaft"
schwache Stationen storungsfrei aufnehmen, sind hohe Anforderungen an die Kreuzmodulations-
festigkeit zu stellen., Mit Feldeffekttransistoren lassen sich solche Forderungen leicht erfullen, denn
sie besitzen eine relativ lange und quadratische Ubertragungskennlinie und kénnen groe Eingangs-
signale unverzerrt verarbeiten. Damit die Mischstufe nicht Uberstevert wird, ist die Vorstufen-
verstdrkung nicht hoher als zum Uberwinden des Mischrauschens erforderlich. Die KM-Festigkeit
des UE 2 ist so gut, daB kaum ein Rohren- oder Transistornachsetzer sie voll ausnutzen kann.

«

3) Geringes Eigenrauschen

Auch schwache Signale, wie z.B. bei Kontesten, Aurora-Verbindungen usw. sollen noch einwand-
frei gehort werden konnen. Das Eigenrauschen eines Konverters soll daher moglichst gering sein.
Der FET-Konverter UE 2 erfullt diese Bedingung muhelos, denn das Eigenrauschen von Feldeffekt~
transistoren ist durch den Wegfall einiger Rauschmechanismen bei Feldeffekttransistoren (FET s)

nur sehr gering. Besonders in neutralisierten Source-Schaltungen, wie in der Eingangsstufe

des UE 2, sind exirem niedrige Rauschzahlen erreichbar.

4) Gute Regeleigenschaften

Um eine Ubersteuerung des Nachsetzers bei Einfall starker Signale zu vermeiden, mu3 die Ver~
stiirkung des Konverters durch die Regelspannung des Nachsetzers automatisch geregelt werden
kdnnen. Dieser Forderung kommen n-Kanal=FET s sehr entgegen, da ihnen Regelspannung aus
einem Rohren-KW-Empfinger direkt polaritdtsrichtig zugefihrt werden kann. Durch die Verwen-

(((((hmg von zwei geregelten Vorstufen wird ein auBerordentlich hohes Regelverhiltnis erreicht.

Folgende serienmiBige Extras lassen diesen Konverter weit herausragen:

1) Antennentrimmer fur exakte Antennenanpassung (Rauschminimum)
2) AnschluB3 fur HF=Verstdrkungsregler
3) AnschluB fur negative Regelspannung vom Nachsetzer fur automatische Verstarkungsregelung
(z.B. AVC vom Rshren-KW-Empfiinger oder FET-Nachsetzer)
4) Hohe Stabilitat des Quarzoszillators durch Stabilisierung der Betriebsspannung, Fein=Abgleich-
barkeit der Oszillatorfrequenz durch Lufttrimmer
5) Schutzschaltungen gegen
zu hohe Antennenspannungen
Falschpolung der Betriebsspannung
Falschpolung der Regelspannung
zu hohe Regelspannung
6) Verdrosselung und Abblockung aller Gleichspannungsleitungen, um die hohe Vorselektion nach
Gehiuseeinbau voll wirksam werden zu lassen (Abschirmung durch Gehtuseeinbau gegen evtl.
Direkteinstrahlung auf die Mischstufe).
7) Auskopplung einer 116 MHz-Injektionsfrequenz fur Transverterbetrieb tber selektive FET-
Trennstufe.

__Technische Daten:

Frequenzbereich ..oovviienrenseens 144...146/28...30 MHz
Rauschzahl F_ vvvviiirenocscnnenes <2
Durchgangsvezrsrdrkung VL veevesesss Z30dB, zweiter Ausgang fur V| = 24 dB tber Abschwicher
Vorselektion weseeseseevessessssss Bandbreite = 6 dB ca, 3 MHz, —'210 dB ca. 9 MHz (1)
Spiegelddmpfung  fe - 2fz ........ > 100dB (1) (86...88 MHz UKW-Rdfk.)
260 = fZ vevuss.. >100dB (!) (200...204 MHz TV K 9)
ZE-Durchschlagsfestigkeit voassssss > 100dB (1)
Regelverhditnis v.vevseeessosseess >46dB
Erforderliche Regelspannung ........ ca. =8V an 2 MChm fur -4V, = 40 dB
Kreuzmodulationsfestigkeit +o....... Bei einem Nutzsignal von 1 uV am 60 Ohm-Eingang erzeugt
ein Stdrsignal von 50 mV, m = 30 %, in 100 kHz Abstand
eine KMvon <1 %,



Ausgangsspannung 116 MHz ,........ca. 1 V_ an 60 Ohm
Betriebsspannung ....vvviiene. 18V (15%..20v)
Stromaufnahme .....uu.. tiecssssssca, 38 mA, gergelt ca. 22 mA
Halbleiterbestickung ......c.ev.... 5 selektierte Si~-UHF-FET s, 2 Si-VHF-Transistoren,
2 Zenerdioden, 1 Ge- und 4 Si-Dioden, Quarz 38,6667 MHz
Platinenabmessungen «c.ceveeeeeaas. 75 x 200 mm

Aufbau: Raumsparende Miniaturbauweise in gedruckter Schaltung, Luftirimmer und Luftspulen fur
hochselektive Vor- und Zwischenkreise, Epoxy-Platine mit versilberten Leiterbahnen, blank-ver-
silberte Trennwiinde .

Nach Senkung der Industriepreise fur FET s konren wir FET-Konverter nun duBerst preisgunstig an-
bieten. Beachten Sie die Preissenkung!!

Konverter UE 2 FET bisher DM 235,-  jetzt DM178, - ‘ *}

UE 2 FET fiir den Empfang von Satellitensignalen
Sonderausfihrung fur den Frequenzbereich 136...138/28...30 MHz (vom UKW-AFB - Referat fur
Amateurfunkbeobachtungen des Deutschen-Amateur-Radio-Clubs - empfohlen).

Ein ganz neues, hochmodernes Betiatigungsfeld fur den UKW-Amateur tut sich auf, das nicht nur
lebhaftes Interesse, sondern sicherlich helle Begeisterung auslssen wird: der Empfang von Satelliten-
signalen und die Verfolgung von Satellitenbahnen. Schwache Signale von kinstlichen Himmels-
ksrpern, meist klangvoll ténend und eine geheime Information tragend, erreichen uns Uber riesige
Entfernungen aus dem All - ein wahrhaftes UKW-dx! Uber Aktivitatsmangel braucht man sich schon
jetzt im Satellitenband nicht zu beklagen. Was wird erst die Zukunft mit dem expansiven Vorantrieb
der Weltraumforschung bringen?

Fur den Empfang von Satellitensignalen sollten Sie nur das beste verwenden, némlich den UE 2 FET,
Sonderausfuhrung fur Satellitenempfang!
DM 187, -

Der UE 2 ist der beste, denn...

er hat eine einzigartige Vorselektion. Experten sind sich einig: darauf kommt es bei UKW-Konvertern
neverdings an, weil die Zahl stsrender UKW-Funkdienste und ~anlagen taglich zunimmt. Nur der

UE 2 FET kann fur sich in Anspruch nehmen, ein moderner und zugleich zukunftssicherer Konverter

zu sein. ‘ )
er hat hinsichtlich Kreisgute und Kopplung exakt dimensionierte Banfilter und ist mit Wobbler und
Oszillograf auf DurchlaBkurve nach engem Toleranzschema abgeglichen. Das Rauschen ist daher beim
Abstimmen des Nachsetzers gleichméBig. Dies gilt fur alle Semcoset-Konverter! Fur die anderen auch?

er hat keinen Source-Folger oder Katodenfolger, der bei 60 Ohm Lastwiderstand viel zu frih vber-
stevert wire, wie schon eine Uberschldgige Ausrechnung zeigt.

er hat jetzt einen geringen Preis, so daB nicht mehr Uberteuerte amerikanische Konverter im Inland
gekauft werden mussen. Der UE 2 FET ist nicht nur viel billiger, sondern was viel wichtiger ist -
viel besser! Wenn Sie es wUnschen, beweisen wir lhnen dies in unserem Labor - allerdings mit
amerikanischen MeBinstrumenten ~ von Hewlett Packard.
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UE 2 FET im Gehduse

Entsprechend unserer Ankiindigung ist der Konverter UE 2 FET jetzt im Gehiuse lieferbar. Wenn
Sie den Konverter nicht mit in das Nachsetzergehtuse einbaven knnen, empfehlen wir lhnen den
Bezug in dieser Form, namlich fix und fertig im Gehduse eingebaut. Einer Direkteinstrahlung von
Storsendern auf die Mischstufe unter Umgehung der Vorselektion ist damit abgeholfen.

Der Gehausekonverter bietet mehr als Sie auf den ersten Blick vermuten:

Gehduse Aluminium, geschliffen, poliert und hell eloxiert. Beschriftung tiefschwarz. Gehtuseab-

messungen 210 x 60 x 135 mm. Teflon~Koaxbuchsen fir: Antenneneingang, ZF-Ausgang, Ausgang

116 MHz-Injektionsfrequenz fur Sendeumsetzer. Weiterhin Buchsen fur Betriebs- und Regelspannungs-

zufuhrung, Zuleitungen innen mit Ferrit-Breitbanddrosseln verdrosselt. HF-Verstdrkungsregler mit

DampfungsmaB-Skala und gerdndeltem schwarz eloxierten Metalldrehknopf mit ausgelegter Strichmarke.
bisher DM 275, -

jetzt DM 220, -

Fur den geringen Mehrpreis kdnnen Sie bei gleichem Teileaufwand keinen Konverter in ein Gehduse
einbauen, wenn Sie einen gerechten Lohn fur thre Arbeit rechnen!

Am Rande vermerkt:

...wie wir erfuhren, wurde in einem Vortrag auf dem diesjshrigen Ramlinger UKW-Treffen vom
Vortragenden behauptet, die Rickwirkungskapazitat C von Feldeffekttransistoren sei eine stark
temperaturabhingige Grofle und deswegen sei eine NeUtralisation von FET-Vorstufen in UKW-Kon-
vertern durch Neutralisationsspule parallel zu dieser Kapazitidt eine nicht empfehlenswerte, schlech-
te Neutralisationsart. Diese Behauptung ist grundfalsch! Sie verriit auBer Boswilligkeit und mangel-
haftem Fachwissen eine unzureichende Studie der FET-Technologie und FET-Kennwerte. Wir stellen
richtig: Die Ruckwirkungskapazitdt C_ von Si-Junction-FET's ist Uber einen breiteren als den
interessierenden Temperaturbereich nahezu konstant und sehr gut durch Parallelinduktivitdt tempe-
raturbestéindig neutralisierbar. Diese Neutralisationsart wird von den FET-Herstellern empfohlen

und auch in vielen industriellen Anwendungen benutzt.
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2-m-Konverter MB 25 FET

Leistungsfahiger 2-m-Konverter mit Feldeffekttransistoren (FET) und geringen Abmessungen. Das
TiefenmaB ist wie bei vielen Semcoset-Bausteinen 150 mm. ‘

Technische Daten:

Frequenzbereich 144...146/28...30 MHz, Rauschzahl F_ < 2, Durchgangsverstarkung ca. 24 dB,
Spiegeldimpfung zur Oszillatorgrundwelle ca. 76 dB, zuf Oszillatoroberwelle ca. 87 dB. Kreuz-
modulationsfestigkeit: bei einem Nutzsignal von 1 uV erzeugt ein Storsignal von 30 mV im Abstand
von 100 kHz eine KM von 1 %, ZF-Ausgang 28...30 MHz. Ein- und Ausgangswiderstand 60 Ohm
asymmetrisch. Betriebsspannung 12...18 V, max. 22 V, Stromaufnahme ca. 18 mA. Regelverhilt-
nis ca. 34 dB. Halbleiterbestickung: 3 Stk. Si-UHF-Feldeffekttransistoren, 1 Si-Planar-Transistor.
Abmessungen der Leiterplatte 150 x 50 mm, Epoxy-Hartglasgewebe, versilberte Leiterbahnen,
blank versilberte Trennwand. Schwingkreise mit hoher elektrischer Gute durch Lufttrimmer mit
versilberten Platten.

Zum groen FET-Konverter UE 2 wurden die Vorzuge von Feldeffekttransistoren bereits ausfuhrlich
dargelegt. Auch dieser kleinere FET-Konverter nutzt die hervorragenden Eigenschaften von FET s

in 2-m-Konvertern. Die Schaltung ist gegenuber dem groBen UE 2 FET vereinfacht, um einmal

dem Konverter geringe Abmessungen zu geben und um ihn zum anderen zu verbilligen und damit
einem groBlen Kauferkreis zugtinglich zu machen. Trotzdem kann der kleine FET-Konverter mit guten
Daten aufwarten. Die Vorselektion - und darauf kommt es heute an - ist besser als die von Kon-
vertern mit bipolaren Transistoren. Das Eigenrauschen ist duBerst gering und durch das Fehlen

eines Majoritatstrager-Rauschanteils wie bei bipolaren Transistoren (oder Minoritatstrigeranteils)
GuBerst "feinksrnig"; ja man mochte beinche sagen "angenehm weich".

Die Aufgabe dieses Konverters soll es sein, tberholte Rohren- oder Nuvistorkonverter auf der ganzen
Linie abzulssen. Auch der kieine FET-Konverter MB 25 hilt mit den meisten angebotenen Konver-‘
tern dieser Art Schritt bzw. Ubertrifft sie in vielerlei Hinsicht. Uberzeugen Sie sich davon selbst

an Hand der technischen Daten! Modernisieren Sie ihre Station, trennen Sie sich "vom alten Eisen"

und erleben Sie moderne Technik mit zeitgemtBen FET-Konvertern!

Auch der kleine FET-Konverter ist nachtriglich in jedes Empfingergehduse ohne Temperaturprobleme
einbaubar, denn die verwendeten FET s sind ebenfalls “Silizium-Transistoren", genauer gesagt
"n-Kanal=Silizium~Epitaxial-Planar-UHF-Junction-FET s". Durch ein dichtes Plastikgehtuse sind
sie vollig passiviert, d.h. mit Luft und Feuchtigkeit chemisch nicht reaktionsfihig. FET-Konverter
bieten dartber hinaus in Verbindung mit Rshrengeriten als Nachsetzer die Moglichkeit der Mit-
regelung Uber die Regelspannung aus dem Rohren-Empfinger, die diesen sowoh| betrags- als auch
vorzeichenrichtig entnommen werden kann,

DM T15, -

{(( Y0-m-FET-Empfénger MB 105

Mit Feldeffekttransistoren bestlickter Empfanger zum Empfang des 10-m-Bandes von 28...30 MHz.
Besonderheiten dieses Bausteines sind: geringes Eigenrauschen durch FET's und damit dulerst hohe
Grenzempfindlichkeit auf 10 m, Schaltungsauslegung besonders fur SSB~Empfang, Entnehmbarkeit
einer Regelspannung fur FET-Konverter MB 25, so daB3 der MB 105 auch als Nachsetzer zum MB 25
verwendet werden kann.

Daten: Empfindlichkeit besser 0,3 uV/10 dEéS + N)/N, ZF-Bandbreite ca. 7 kHz, Spiegelddmpfung
ca. 70 dB. Frequenzstabilitdt besser 5 x 10 /OC, Betriebsspannung 12...18 V. Diodendemodulation
fur AM, Produktdetektor mit Feldeffekttransistor fur SSB und CW. Regelspannungsverstirker mit Er-
zeugung einer Regelspannung fur "Hangeregelung" fur SSB-Empfang, AnschluBl fur S-Meter mit

1 mA Strombereich. Bestickung: 5 Si-UHF-FET s, 5 Si-Planar-Transistoren, 1 Ge-Diode, 2 Si-Dio-
den, 2 Si-Zenerdioden. Abmessungen der Platine 150 x 100 mm.

Feldeffekttransistoren haben nicht nur in 2-m-Konvertern, sondern auch in 10-m~Empfingern aus-
gezeichnete Eigenschaften, von denen dieser Baustein vollen Gebrauch macht. Das Eigenrauschen
ist erstaunlich niedrig. In dieser Hinsicht durfte der MB 105 FET selbst teuerste Spitzenempfinger
bertreffen, sofern diese nicht ebenfalls Feldeffekttransistoren besitzen. Nachdem das 10-m-Band
seit einiger Zeit wieder offen ist und taglich starke Aktivitat aufweist, kommt dieser Baustein
vielen 10-m-Freunden sehr entgegen.

Fur den Empfang von SSB-Signalen ist der MB 105 ganz besonders eingerichtet. Er besitzt nicht nur
einen linearen und weit aussteuerbaren FET-Produktdtektor und einen Bfo mit mitzieheffektfrei

« 1wskoppelbarer Bfo-Frequenz, sondern auch eine fur SSB-Empfang stets wiinschenswerte sogenannte

"Hangeregelung". Die Regelspannung wird aus dem Signal-Spitzenwert mit extrem kurzer Einschalt-
zeit erzeugt und klingt nur langsam ab. Diese Regelung it sich am S-Meter anschaulich verfolgen.
Nur teuere Spitzenempftinger verfugen Uber dhnliche Regelschaltungen fur SSB-Empfang! Fur AM-
Empfang ist die Hangeregelung ausschaltbar, Die Regelzeitkonstanten fur Ansprechen und Abklingen
sind dann gleich groB und den AM-Empfangsbedingungen angepafit.

Der MB 105 FET stellt fur den MB 25 FET eine Regelspannung zur Verfuigung, so dal bei Kombination
beider Bausteine der Konverter leistungslos mitgeregelt werden kann. Das insgesamt erzielbare
Regelverhaltnis ist so gro, daB der Empfinger "so gut wie nicht Ubersteverbar™ ist.

Als NF-Verstarker kann der NFB 12/9 Si Verwendung finden.
DM 156, -
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2-m-Super-Vfo VARICOS 24

Variabler Oszillator nach dem Super-Vfo-Prinzip fur 2-m-Transistor- und Rehrensender, der sich
durch kleine Abmessungen und extrem hohe Frequenzkonstanz auszeichnet.

Technische Daten: Frequenzbereich 24,000. ..24,333 MHz uber 220 Grad der Antriebswelle.
Frequenzinstabilitat: gegen Temperaturdnderungen besser 2 x 10~ °c, gegen Betriebsspannungs-
@nderungen <2 Hz/V von 12...24 V, gegen Lastimpedanzéinderungen < 10 Hz zwischen Leerlauf

und KurzschluB des Ausgangs. Ausgangsspannung ca. 2 V__.an 400 Ohm. Nebenwellenunterdrickung:
foundf. +f >60dB, nxf undnxf >80dB (durchel'fET—Mischsfufe besonders nebenwellen-
arm, Befnebssgqnnung 12... 1@ v, Bestc%ung: 2 Si-UHF-FET s, 2 Si-VHF-Planar-Transistoren,
1 Zenerdiode . Gehduseabmessungen 55 x 55 x 98 mm, Aluminium hellblau oder natur hell
eloxiert.

i

(

In der 2-m-Betriebstechnik hat sich die Ableitung der Sendefrequenz von einem Quarzoszillator
eingeburgert. Dieser "Festfrequenz~Funk" hat erhebliche betriebstechnische Nachteile und vielen
2-m-Funkamateuren schon groBen Arger bereitet. Wie oft muite ein Ruf auf 2 m ungehért und
unbeantwortet bleiben, weil der Gerufene auf einer ganz anderen Frequenz harte, auf einer Fre-
quenz namlich, auf die der Anrufer wegen seiner festen "Brutfrequenz"” nicht folgen konnte.

Solchen Arger beseitigt ein frequenzstabiler variabler Oszillator (Vfo) wie der VARICOS 24, Mit
ihm ist man voll beweglich und kann auf jedem Kanal "kommen®. Rechnete man fir jeden Kanal
eine Bandbreite von 10 kHz (bzw. Kanalabstand), so wiire der Vfo nur mit 200 Quarzen im 2 m-
Band aufzuwiegen. Zusatzlich wire natirlich ein "Gigant" von Quarzumschalter erforderlich.
Niemand hielte dieses Prinzip fur vernunftig.

Schwingquarze zeichnen sich wegen ihrer hohen elektrischen Gute und ihrer ausgezeichneten me-
chanischen Konstanz durch eine hohe Frequenzkonstanz in Oszillatorschaltungen aus. Sollen variab-~
le Oszillatoren auch nur einigermaBen mit der Quarzkonstanz konkurrieren, bedarf es besonders
ausgefeilter Techniken. Das Super-Vfo-Prinzip in Verbindung mit einer weitgehenden Temperatur-
kompensation der Oszillatorschaltung vereinigt den Vorteil einer hohen Frequenzkonstanz des
Quarzoszillators mit dem Vorteil der Variabilitdt des LC-Oszillators. Transistoren kommen dabei
zusdtzlich durch ihre geringe Wirmeentwicklung der Forderung nach konstanter Bauteiletemperatur
bzw. grofler Erwdrmungs-Zeitkonstante sehr entgegen.

«

Der VARICOS ist sowohl zu Transistor- und Rohrensendern verwendbar, deren Endfrequenz Uber
die Folge 8 (12)/24/48/144 oder 8 (12)/24/72/144 MHz gewonnen wird, Er wurde insbesondere zum
Transistorsender MBS 22 entwickelt und ist zum Mini-Sender MTSM 20 oder zum Funksprechgertit
Semco nicht verwendbar, weil die Steuerleistung fur dreistufige Transistorsender ohne Nachverstir-
kung nicht ausreicht. Fast alle Rshrensender konnen mit ihm gestevert werden, wenn das Schirmgitter
der Oszillatorstufe, das meistens zur Schwingserregung mit herangezogen wird (Eco), bei Vfo-Betrieb
mit einem Kondensator nach Masse abgeblockt wird.

DM 117, -
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MSBA 9,0

VARIOS 5,0

Miniatur-SSB-Exciter-Baustein MSBA 9,0

SSB-Aufbereiter-Baustein mit besonders kleinen Abmessungen. SSB-Signalaufbereitung nach der
Filtermethode auf 9,0 MHz unter Verwendung von Feldeffekttransistoren.

Technische Daten: Quarzfilter XF-9 A, beide Seitenbdnder mechanisch umschaltbar. Ringmodulator
mit Ge-Spitzendioden-Quartett im Kunststoffblock, linearer SSB-FET-Verstarker. Trdgerunterdriickung
2 54 dB, Seitenbandunterdriickung bei 1 kHz Modulationsfrequenz ca. 45 dB. Ausgangsspannung

ca. 200 mV__. an 60 Ohm (bei 1 mV am NF-Eingang, entfspr. ca. 30 mV__.. am Ringmodulator),
rauscharmereleT-NF—Versf‘drker fur hoch- und niederohmige Mikrofone. fofsgang fur VOX, Anschlufd
fur Tragerzusatz. Betriebsspannung 12...18 V, Stromaufnahme ca. 20 mA. Besonderheiten:
Ge-Spitzendioden-Quartett im Kunststoffblock fur temperaturstabile Tragerunterdriickung, Keramik-
Balance-Regler mit Staubschutzkappe fur langzeitstabile Tragerunferdrickung. Samtliche Gleich-
stromleitungen verdrosselt und abgeblockt. Epoxy-Platine 50 x 150 mm, Trennbleche blank ver-
silbert,

Fur die Aufbereitung von SSB-Signalen sind Transistoren besonders gut geeignet. Sie erlauben den
Aufbau kleiner, kompakter SSB~Aufbereiter-Einheiten, was bei dieser Entwicklung auch vollstin~
dig genutzt wurde. Feldeffekttransistoren genieflen hierbei den Vorzug, denn sie konnen wegen
ihrer quadratischen Ubertragungscharakteristik und wegen ihres groien Aussteuerbereichs auch
groBere DSB- und SSB-Signale unverzerrt verarbeiten. Das Miniaturformat war besonders ausschlag-
gebend fur die Entwicklung dieses Bausteines. Weiterhin wurde groBer Wert auf Linearitidt der
Signalverstdrkung und auf Stabilitat der Tragerunterdrickung gelegt. Auf einen VOX-Zusatz

wurde verzichtet, da dieser beim Aufbau kleiner, portabler SSB-Geriite nicht unbedingt erforder-
lich ist.

DM 220, -
KW-SSB-Vfo Varios 5,0

Hochstabiler Vfo im Gehéuse mit Feldeffekttransistoren fur den Aufbau von SSB-Sendern.

Technische Daten; Frequenzbereich 5,0...5,5 MHz uber 320° der Antriebswelle, Frequenzstabili-
tat besser 1x 10 C, Oberwellenddmpfung hoch durch verzerrungsarmen FET-Verstarker, Aus~
gangsspannung ca. 1V fan 400 Ohm. Betriebsspannung 12...18 V. Bestuckung: 2 FET s, 2 Si-
Planar-Transistoren, 1 ifenerdiode. Gehduse 55 x 55 x 98 mm, Aluminium hellrot oder hellblau
eloxiert.

DM 106, —
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2 m-
Funksprechgerat
SEMCO

batteriebetrieben
tragbar
volltransistorisiert

das ideale Amateurgerdit fir

Mobil-Nahverkehr
Portabelbetrieb

BBT (Bayerischer Bergtag)
Field-day

Sommerlager

Reise - Urlaub - Camping
OV-Telefonie
Katastropheneinsatz ‘

Amateurfunk bedeutet nicht nur das Funken von zu Hause am Stationstisch. Viel interessanter und

abenteuerlicher ist der Umgang mit einem tragbaren UKW-Transceiver, mit dem der UKW-Amateur
tberall wo er geht und steht Kontakt zu seinen Freunden aufnehmen kann. Dazu benstigt man ein

Geriit wie das Semco, das klein, leicht und handlich ist und das ihm deswegen und auch, weil

es keine weit ausladenden, sperrigen Antennen erfordert, Uberall ein angenehmer Begleiter sein kann.

Durch einen empfindlichen Empfinger hat es ein sensibles Ohr zum Lauschen, durch einen starken
Sender eine kraftige Stimme Uber Atherwellen.
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Das verbesserte Semco hat 3 W PEP Sendeleistung - nicht wenig fur so ein kleines Gerdt. Damit
kommt man durch, damit wird man nicht tberhsrt, auch wenn die &rtliche Lage nicht die gunstigste
ist. Um dies zu erreichen, wurde an Kosten nicht gespart. Das verbesserte Semco ist in der End-
stufe mit einem teuveren Transistor mit integrierter Struktur (Overlay) der Type 2 N 3553 ausgerustet.
Ihm ist die respektable Ausgangsleistung zu verdanken. Gleichzeitig ermsglicht dieser Transistor
eine klare brillante Modulation, denn Overlay-Transistoren schaffen ohne Verstirkungsabfall den
erhohten Kollektorstrom in den Modulationsspitzen.

Mit dieser Leistung l&Bt das Funksprechgerit Semco alle Konkurrenten hinter sich. Es ist das

stdrkste 2-m-Funksprechgeriit dieser GroBle. Es hat als einziges und erstes einen Overlay-Tran-
sistor in der Endstufe. Das kann man héren!

Zwischen Sendeleistung und Batteriekapazitit ist bei tragbaren Gertiten stets ein KompromiB3 zu
schlieBen. Beim Semco ist auch bei der erhshten Sendeleistung noch ein guter Kompromifl vorhanden,
wenn man bedenkt, da8 die Sender-Betriebszeit im allgemeinen nur 10 % der Empfinger-Betriebs-
zeit betrégt. Ein Batteriesatz hilt bei dieser Verteilung Uber 20 Stunden. Das reicht auch bei

({(« ifriger Benutzung, z.B. im Urlaub, tber eine Woche.

Fur Fuchsjagden ist das Semco ganz besonders gut eingerichtet. Die Schwundregelung ist abschalt-
bar. Beim Peilen liefert das S-Meter dadurch eine schirfere Maximum- und Minimum-Anzeige.
Zusttzlich ist das Gerdt mit einem HF-Verstarkungsregler ausgeristet, um die Empfindlichkeit im
Sender-Nahfeld herunterregeln zu kénnen. Zusammen mit einem groBen, klar ablesbaren S-Meter
wird die Peilung eindeutiger, bequemer und schneller. Die Aussichten fur eine gute Placierung bei
Wettbewerben sind dadurch wesentlich verbessert. Wenn man will und wenn es erlaubt ist, kann
man den Fuchs auch anrufen, denn das Semco ist schlieBlich ein Transceiver.

Ein Weglaufen der eingestellten Empfangsfrequenz durch Oszillatorverstimmung bei Berthren oder
Verstimmen der Antenne ist nicht zu befirchten. Beim Semco wird Oberwellenmischung angewandt,
die eine extrem rickwirkungsfreie Auskopplung der Oszillatorwechselspannung erlaubt. Dennoch
ist der Empfangsteil durch einen rauscharmen Si-UHF-Vorstufentransistor sehr empfindlich und
schon mancher Besitzer hat sich dartber gewundert, da8 er mit dem Semco besser héren konnte als
mit seinem netzbetriebenen Stationsempfinger.

Die Skala ist fur Schnellabstimmung eingerichtet. Beim Portabelbetrieb kommt es darauf an, das
Band schnell nach Stationen absuchen zu kénnen. Trotzdem ist beim Semco eine bequeme und
sichere Stationseinstellung mdglich, denn der Skalenknopf ist verhaltnismaBig groB und griffig.

Der leicht laufende Zahnradfeinirieb des robusten Drehkondensators Ubertrdgt keine axialen Dricke
auf die Drehkoplatten.

Beim Befrieb im Freien ist eine erhhte NF-Lautstidrke zu fordern. Ein relativ groBer Lautsprecher
fillt diese Forderung. Grofle Lautsprecher haben einen hsheren Wirkungsgrad und helfen dadurch
iit, Batteriestrom zu sparen.

Das gesamte Gerdt ist mit Silizium-Transistoren bestickt, die neben weiteren Vorteilen einen er-
weiterten Temperatur-Arbeitsbereich aufweisen. Das Semco vertrdgt sowohl| weitaus hohere als
auch tiefere Temperaturen als der Operateur.

Auch an Servicefreundlichkeit wurde gedacht. Nach Lssen von nur vier Schrauben sind Front- und
Rickwand abnehmbar und die parallel zu diesen Wianden in der Geritemitte stehende Platine, die
stimtliche Bauvelemente aufnimmt, ist beidseitig zugdnglich.

Dies alles sollten Sie bedenken, wenn Sie sich ein Funksprechgerit kaufen wollen. Vergleichen Sie
auch noch die auf der néchsten Seite stehenden technischen Daten mit anderen Erzeugnissen,

bedenken Sie die vielen Extras, auf die Sie sicherlich nicht verzichten mdchten.
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Bestickung: 15 Si-Planar-Transistoren

8 Dioden
Empfinger:
Frequenzbereich ............ ceereneess 144,146 MHZ
Zusatzrauschzahl F..ooieuuivnnna..... ca, 2

Eingangsimpedanz % ....uueeeeeee...... 60 Ohm
Spiegelddmpfung vv.vvevinvnnnnnnnnnn.. ca. 25 dB
Frequenzstabilitat
gegenuber Temperaturiinderungen .. ... besser 3 x ]0_5/°C von + 15.. .+ 45° C
gegenuber Betriebsspannungsind. ..... besser 30 Hz/V von 14...20 V
ZF-Bandbreite vvvviveerenrnnnernanens. ca. 10 kHz
Ruhestromaufnahme bei Empfang
ohne Signal
Signal S 9 (10 uV) und 50 mW NF..... ca. 55 mA

Sender-Modulator

HF-Ausgangsleistung .................. 3 W PEP Output + 20 % (Scheitelleistung)

Modulationsgrad ....v...... teeeans vee. max. 90 %
Modulator-NF-Leistung ....... cheeeenn .ca. 1W
Modulator-Eingangswiderstand .......... ca. 2 kOhm (fur dyn. Mikrofone)
Ruhestromaufnahme ohne Modulation ..... ca. 80 mA
Stromaufnahme bei 90 % Modulations-
grad ce.ieeeiiienn. teceeveanann ceeess. ca. 125 mA

Schaltung

Empfanger Doppelsuper 144...146/5,5/0,46 MHz (Gbersehen Sie es nicht: das Semco hat einen
empfindlichen, trennscharfen Doppelsuper!), exirem niedrige Rauschzahl und damit hervorragende
Empfindlichkeit, ZF-Bandbreite durch Doppelsuperprinzip ca. 10 kHz, Regel- und S-Meter-An-
zeigeverstirker, HF-Verstdrkungsregler, abschaltbare Schwundregelung fur Fuchspeilung, gute
Kreuzmodulationsfestigkeit durch Si-Planar-Transistoren, gute Oszillatorfrequenzstabilitét und
Temperaturfestigkeit durch Oberwellenmischung und teilweiser Temperaturkompensation.

Zunchme der Effektivleistung beim Modulieren (positive Modulation). Uberspannungs-Schutzschd
tung fur Transistoren in den modulierten Stufen. HF-Relativ-Spannungsanzeige bei Senden. Modu-
lator 3-stufig, zugleich NF-Verstdrker bei Empfang, Komplementdr-Endstufe.

Sender 3 W PEP Output (!). Kollektorspannungsmodulation, max. Modulationsgrad 90 %. (

Konstruktive Einzelheiten

Allseitig geschlossenes Stahlblechgehtuse 186 x 126 x 80 mm, doppelt grundiert und grau hammer-
schlag lackiert. Gemeinsame Schaltplatine fur simtliche Bauelemente, Platinenebene parallel zur
Frontplatte, Frontplatte und Rickwand durch Lésen von je zwei Schrauben abnehmbar. Platine
beidseitig zugdnglich und damit beste Servicefreundlichkeit. Batteriehalter fir 4 x 4,5 V Flach-
batterien innen an der Ruckwand. Schwenkbarer Al-Profiltraggriff mit PVC~Uberzug und Chrom-
beschlag. Sende-Empfangsumschaltung durch Drucktastensatz. Samtliche Bedienungselemente oben
und seitlich. Schiebeschalter, Drucktaster und Taste Sendung in roter Knopffarbe. Unterseite vier
Kunststoffeinsteckfulle. Beschriftung abriebfest. Gewicht mit Batterien ca. 2,2 kg.
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Umfangreiche Extras:

S-Meter, zugleich Anzeige von HF-Spannung und Batteriespannung durch Taste "Batt.-Check"
Umschaltbarkeit auf zwei Quarzsendefrequenzen (ein Quarz gehsrt zur Grundausstattung)
Schwundregelung fur Fuchspeilung abschaltbar

HF-Verstdrkungsregler fur Nahfeld-Fuchspeilung

Einpfeiftaste (Senderoszillator ein, Eichtaste fur Hausfrequenz)

Taste fur Batteriespannungskontrolle

Ohrhorerbuchse

Normbuchse fir Fremdspannungsversorgung

Betriebsfertig mit Quarz 48,500 MHz DM 465, -
dyn. Mikrofon im eleganten Kunststoffgehduse DM 15,20
Speisekabel fir externe Stromversorgung DM 3,10
Aufschraubbare Dipolantenne, verchromt,

SymmetrierUbertrager mit Doppellochkern im

Antennentrager-Kopf DM 36, -
Batteriesatz DM 440
Batteriestromversorger fur 6 V Batteriespannung DM 79,50
Batteriestromversorger fur 12 V Betriebsspannung DM 79,50

Das Funksprechgerit Semco kann nur komplett, betriebsfertig bezogen werden. Die Geriteplatine
oder sonstige Einzelteile werden einzeln nicht abgegeben.

Wir weisen darauf hin, dafl das Funksprechgerdt Semco und auch die Ubrigen angebotenen Sender-
Bausteine im Inland nur von Personen in Betrieb genommen werden dirfen, die sich im Besitze
einer Sendegenehmigung durch die Deutsche Bundespost befinden !
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Netz-Stromversorger
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Netz-Stromversorger NSVG 18

Eingangsspannung 220 V, Ausgangssspannung 18 V,
max. 1 A. R, ca. 1 Ohm, Ausgangsspannung elek-
tronisch stabilisiert. Elektronischer Uberlastungs-
schutz, Gehduse 125 x 65 x 55 mm, dunkelrot
eloxiert. Mit Netzschnur und Schuco-Stecker.

Der Schutzleiter ist der VDE-Vorschrift entsprechend
mit dem Metallgehduse verbunden.

DM 79.50

(

Netz-Stromversorger-Baustein NSV 18/1

Elektrische Daten wie NSVG 18, jedoch einbaufer-
tiger Baustein auf Leiterplatte 150 x 58 mm. Geeig-
net fir MBS 22 mit Modulator NFBM 22 usw.

DM 59,50

Netz-Stromversorger-Baustein NSV 18/0,3

Eingangsspannung 220 V, Ausgangsspannung 18 V,
max. 0,3 A. R, ca. 1 Ohm. Elektronischer Uber-
lastungsschutz K Einbaufertiger Baustein auf Leiter-
platte 150 x 50 mm fur FET-Konverter, Mini-Sender
usw.

DM 49,50

Netz-Stromversorger ,Comfort”

Eingangsspannung 220 V, Ausgangsspannung regelbar
von 6...12V, 0,35 A, Kunststoffgehtuse hellgm‘
123 x 69 x 43 mm. Ausgangsspannung elektronisch
stabilisiert, kurzschluBsicher. Ri ca. 1 Ohm.

DM 32, -

Adapterkabel passend zu Stromversorgern
mit Normsteckern an beiden Enden

DM 3,10
Normbuchse dazu DM 1,20

Batterie-Stromversorger

Batterie-Stromversorger BSV 6/18

Eingangsspannung 6 V, Ausgangsspannung 18 V,
max. 0,5 A. Ausgangsspannung elektronisch stabi-
lisiert, kurzschluBsicher, R, 1 Ohm. Wandler-
Schaltfrequenz ca. 3 kHz. 'Gehause Aluminium

125 x 56 x 55 mm, tiefschwarz, dunkelrot oder
Aluminium hell eloxiert. Geeignet fur Sender

MBS 22 mit Modulator NFBM 22, fur Mini-Bausteine
oder fur Funksprechgeriit Semco zur Gerdtespeisung
aus 6 V-Kfz-Batterien

DM 79,50

Batterie-Stromversorger BSV 12/18

Eingangsspannung 12 V, Ausgangsspannung 18 V,
max. 0,5 A. Daten, Abmessungen und Verwendungs—
zweck wie BSV 6/18, jedoch fur Geriitespeisung

aus 12 V-Kfz-Batterien ausgelegt.

DM 79,50

Batterie-Stromversorger BSV 6/250

Eingangspannung 6 V, Ausgangsspannung 250 V -,
max. 200 mA. Wandler-Schaltfrequenz ca. 2 kHz,
Wirkungsgrad ca. 75 %. Miniatur-Ferritwandler

zur Versorgung von mobilen Sendeanlagen, die mit
Elektronenrshren bestickt sind. Abmessungen 70 x 70
x 50 mm, Alu tiefschwarz eloxiert.

DM 76, -

Batterie-Stromversorger BSV 12/250
Eingangsspannung 12 V, Ausgangsspannung 250 V -,
max. 200 mA, Daten und Abmessungen wie BSV 6/250,
jedoch mit 12 V Eingangsspannung.

DM 76, -
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Bauelemente DM/Stk. DM/Stk.
. Zwergstufenschalter Fabrikat Preh, EinbaumaBe 32 x 25 x 31 mm
Halbleiter 3 x 3 Kontakte, fur Bandbreitenumschaltung
2 N 2219A Si-NPN-Annular-Star-Transistor fur HF-Leistungs- im ZFB 3,0 5i empfohlen 5,10
verstiirker bis 300 MHz, V, ca. 8 dB bei 150 MHz, Miniatur-Druck- mit Arbeitskontakt, Knopffarbe rot,
Pout ca. 2 W PEP in modulierten AM-Senderstufen =il taster Knopfdurchmesser 4 mm, AuBlendurchmesser
bei UBct =18V 6,50 9,5 mm, f. Einpfeiftaste, Batterie-check
2N 3553  Si-NPN-Planar-Epitaxial-HF- Leistungstransistor usw . empfohlen 0,80
mit Multi-Emitter und diffundierten Basis-Zuleitungen Min . -Klinkenstecker 2-pol., 3,5 mm @, schwarz 0,80
(P?;erlcy)dfﬁlr HF-Lesish;ngsvefrsftirbkerl.J P oot (:1%\/3 w Min.-Klinkenbuchse 1 Arbeits-, 1 Ruhekontakt 0,80
in modulierten Senderstufen bei = .
V bei 150 MHz ca. 10 DB, f_ = 500 Rithz, Koax-Buchse JAN SO 239 A 3,30
Gehduse TO-39 25,50 Koax-Stecker JAN PL 259 3,60
2N 3866 wie vor, jedoch P ca. 1,5W PEP, VL ca. 18 dB, ! Drehkndpfe Mo't.erial Pur?plosf, schwarz, sb‘mf!iche
fT ca. 800 MHz °Y S Knopfe mit Zierkappe, Sonnenschliff
BF 155  NPN-Si-Epitaxial-Planar-Transistor fur UHF-Ver- @ mm Hohe mm f.Achs-@ mm
stirker bis 900 MHz, Gehsuse TO-18 9,50 A 18 14 4 1,35
BF 244 C  Symmetrischer N-Kanal~Epitaxial-Planar-Si-Sperr- B 24 16 6 1,20
schicht-Feldeffekttransistor fur rausch-, kreuzmodu- c 2 17 6 1,20
lations- und intermodulationsarme UHF-Verstdrker und D 35 18 6 1,20
Mischstufen, lDSS ca. 12...25 mA, Gehduse TO-92 6,50 'E ‘]"g }i 2 1"212
TS34  wie BF244C, Iy 4...20mA, C_ 2pF 5,50 G 24 16 6 m. Zeiger 1,35
AD 150 PNP-Transistor fur NF-Endstufen bis 20 W und fur Lo . .
Schalteranwendungen, Gehiguse TO-3 8,70 HF-Koaxialleitung Y(Velien(\;vuiersffnd I60 Ohlm, Inne:\Lelf:r
upferdraht, Lupolenisolation, Abschirm-
AD 133 PNP-Transistor fur NF-Endstufen und Schalteranwen- geflecht, PVC-Mantel, AuBendurchmesser
dungen mit hohem - IC =15 A, Gehdsuse TO-3 11,20 3,2 mm, Dampfung ca. 29 N/km. Empfohle-
ne Abschirmleitung fur interne Gerdtever-
Schichtpotentiometer ohnehSchalfe:t, Minilc;\'rt;‘r,I 16 mm @, Achs- drahtung von Sender- und Empfianger-Anten-
durchmesser 4 mm, Achsldnge 15 mm, nenleitungen, in Abschnitten von ca. 2 m
10 kOhm log. fur NF-Verstdrkungsregel. 1,85 je Abschnitt 2,50
i 100 kOhm lin. fur HF-Verstark l. 1,85
2 A hm mh or i o;u:glsreg()e &= Achslager f. 6 mm~Achsen, Auflendurchmesser 12 mm
dto. Achsdurchmesser 6 mm, Achsl. 60 mm ‘% - Linge 11 mm 1,10
10 kOhm log. fur NF-Verstarkungsregel . 2,20
100 kOhm lin . fur HF=Verstirkungsregel . ('20 flex. Achskupplung FL 6 mn']:;Achsen, AuBendurchmesser 25 mm, 2 25
dnge mm J;
mit Schalter, Miniatur, 16 mm @, L. L.
Achsdurchmesser 4 mm, Achsldnge 15 mm Feintriebskalen Feintrieb 8 : ]o .
10 kOhm log. mit Drehschalter, 1-pol. 2,30 gg o g’ ;ggoﬁe!:ung ;'gg
mm @, -Teilung ’
zﬁt Schzlf:rl, 23 n:srg @, Achsdurchmesser 72 mm @, l80°-Tei|ung 10,50
mm, Achslidnge 60 mm
10 kOhm log. mit Drehschalter, 1-pol. 2,70 S-Meter ER gZ P, ?e;;jusedurchmesser 38 mm, 1450
inbautiefe mm ,
Schiebeschalter 2 x v, Abm. 35 x 13 mm, Zweilochbef. 9,80 . X
- 2 x u, Abm. 24 x 10 mm, Zweilochbef. 0,80 Batteriehalter /; : g mjgnmze”e": ?zvv 5;8
. ignonzellen, ,
Tastenschalter fur Sende-Empfangsumschaltung in Funk- C f. 2 Flachbatterien, 9 V 3,10
sprechgerdten wie in Semco, 4u/Taste, . . B .
2 Tasten, Miniaturausfihrung, Gesamt- Flachbatterien Pertrix Nr. 210, Gerdtebatterie 4,5V 1,10

lange 51 mm, 1 Knopf rot, 1 Knopf schwarz 3,95 ”
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